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ITT Intermetall Diode BY197 Datasheet

BY 196...BY 199

Schnelle Silizium-Gleichrichter

MNennstrom 1.2 A
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period. Spitzensperrspannung 100...800 V
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Kunststoffgehiduse = DO-13
56 A 2 nach DIN 41 883
Gewichtca. 0,6 g

MaBe in mm

N

Grenzwerte BY 186 BY 187 BY 188 BY 199
period. Spitzensperrspannung Uggy 100 200 400 800

StoBstrom fir eine 50-Hz-Sinus- [=T) T0 A
halbwelle ausgehend ven T; = 25 °C

Sperrschichttemperatur T 150 °c
Betriebs- und Lagerungs- Tu, Tg  —40..+150 “C

temperaturberaich

Kennwerta

Mennstrom in Einwegschaltung mit Ieav 1.21) A
Widerstandslast bei Ty = 50 °C

DurchlaBspannung bei ip=3 A, T; = 25 °C ug <1,3 v
Sperrstrom bei Uggu, Tj = 25 °C I <10 A
DurchlaBverzug bel Ig = 100 mA iy <1 [TE
Sperrverzug beim Umschalten von fer <05 us

lg= 10 mA auf Ig = 10 mA bis Ig = 1 mA

Wiarmewiderstand Riny <60 1) Kiw
Sperrschicht - umgebende Luft

1) Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdréhte in 10 mm Abstand vom Gehiuse
auf Umgebungstemperatur gehalten warden.
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